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Оптимизация условий голографической  
и поляризационно-голографической записи поверхностной  

анизотропии в пленках азокрасителя AtA-2
В целях оптимизации параметров голографической записи дифракционных структур была проведе-

на серия экспериментов с разным временем экспонирования t пленок азокрасителя интерференционной 
картиной двух записывающих световых пучков. С использованием плотно прилегающей амплитудной 
фотомаски на поверхности ячейки № 1 были выделены шесть областей круглой формы, в пределах ко-
торых реализовывалась запись дифракционных структур с разным временем экспонирования. 

С помощью полуволновых фазовых пластинок была реализована геометрия голографической записи 
дифракционной решетки с периодом Λ = 6,5 мкм с использованием когерентных вертикально поляри-
зованных световых пучков (рис. 2). Время экспонирования t подготовленных областей азополимер-
ных пленок интерференционной картиной с суммарной оптической мощностью 12 мВт варьировалось 
в диапазоне 5–120 с. 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для голографической записи  
дифракционных решеток в тонких азополимерных пленках: 

1 – аргоновый лазер (длина волны 488 нм); 2 – светоделительный кубик;  
3, 4 – зеркала; 5, 6 – полуволновая (для голографической записи)  

и четвертьволновая (для поляризационной голографической записи) фазовые пластинки;  
7 – фазовая пластинка для записи оптического вихря; 8 – ячейка;  

9 – гелий-неоновый лазер (длина волны 632,8 нм); 10 – фотоприемник
Fig. 1. The scheme of the experimental setup for holographic recording  

of diffraction gratings in thin azo polymer films: 
1 – argon laser (wavelength 488 nm); 2 – beam splitter cube; 3, 4 – mirrors;  

5, 6 – half wave phase plate (for holographic recording) and quarter wave phase  
plate (for polarisation holographic recording); 7 – phase plate for optical vortex recording;  

8 – cell; 9 – helium-neon laser (wavelength 632.8 nm); 10 – photoreceiver

Рис. 2. Экспериментальные фотографии: 
a – дифракционный ЖК-элемент (ячейка № 1);  

б – общая картина дифракции излучения гелий-неонового лазера; 
в – анизотропная дифракционная ЖК-структура с периодом Λ = 6,5 мкм

Fig. 2. Experimental photos: 
a – the diffraction liquid crystal (LC) element (cell No. 1);  

b – the general diffraction pattern of a helium-neon laser radiation; 
c – the anisotropic diffraction LC structure with a period of Λ = 6.5 µm


